




































专利名称(译) 有机发光二极管和包括该有机发光二极管的有机发光显示装置

公开(公告)号 US20190334108A1 公开(公告)日 2019-10-31

申请号 US16/387899 申请日 2019-04-18

[标]申请(专利权)人(译) 三星显示有限公司

申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 SHIN HYUNEOK
PARK HONGSICK
BAEK GYUNGMIN
LEE JUHYUN
SHIN SANGWON

发明人 SHIN, HYUNEOK
PARK, HONGSICK
BAEK, GYUNGMIN
LEE, JUHYUN
SHIN, SANGWON

IPC分类号 H01L51/50 H01L51/52

CPC分类号 H01L51/5206 H01L51/5004 H01L51/5072 H01L2251/552 H01L51/5056 H01L2251/558 H01L51/5012 
H01L51/5092 H01L2251/308 H01L27/3248 H01L51/0023 H01L51/5088 H01L51/5218

优先权 1020180048474 2018-04-26 KR

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

有机发光二极管包括彼此面对的第一电极和第二电极，在第一电极和第
二电极之间的有机发射层以及在第一电极和有机发射层之间的无机空穴
注入层。无机空穴注入层包括A-B-O形式的氧化物，包括元素A和元素
B。元素A是钼（Mo）和钨（W）中的一种。元素B是钒（V），铌
（Nb）和钽（Ta）中的一种。元素B的原子含量（x）大于0且不大于15 
at％（0

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/e58c616e-0296-4bdd-92fb-cc170550118a
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/068292845/publication/US2019334108A1?q=US2019334108A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220190334108%22.PGNR.&OS=DN/20190334108&RS=DN/20190334108

